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[B] 1. 7T7f ﬁ % 7 % (Dead Lock)¥g f# =& 54 ?
(A)3 = B)rFBEFTR  (O)REREHE (D)# 1 + %
(Al 2. %%- Bikiz 25 1 f(0) =2 f(1)=3 » fG) = fG-1) +£G-2) » if j>1 RI£(5)3 T 7l ¥?
(A)21 (B) 13 (C) 27 (D) 35
[D] 3.7 7 HAEE £ 7] (Array) X § 1¥(Implement) ?
(A)wn (B) dn (C)3f (D)sa ' ¢ 7|
[C] 4. vz gepe T u@@lsb BAEFR ST 6 * Pk g 0 B ﬂiﬂ J*+ 7% — & Telecommunication
Technology ?
(A)E B2 $ (B)i &, % #& (C)4 3 # (D)as & 2 3
[B] 5. IGMP(fe% b in § SLHA 207 * i ams sidhiid B 28 A7 L0 B0 46 dp bl o
Brkﬁ 4 > Luf;zir;)gjOSI 1‘#‘-’1’@—— K ?
ey (B)# k& (C)§ (D) 4
[D] 6. p # @ speresd B e dr 3> 5k T 7 f hid ﬁ%&&%@ﬁ»f@?
(A) 3G/4G (B) Wi-Fi (C) Bluetooth (D) NFC
[D] 7.7 74 A % (Sorting) im & & 3544 7 ¥ ¥ ‘e 2
(A)# & £ 7 ;% (Bubble Sort) (B)i% #% £ & i (Selection)
(C)¥& » £ B i (Insertion Sort) (D)E-i# £ B 2 (Quick Sort)
[A] 8.- BNOTR &> 7 * % BNANDM™ @ ki ?
(A)1 (B) 2 ©)3 (D)4
[D] 9.3 - ®B= =g * = B EHIFABCWX > * 1 B BifFCWBXA » A+ ¢ J—?ié&jﬁisz\—rﬂf?"ﬁ ?
(A) WXABC (B) ABCWX (C) XAWBC (D) CBWAX
[B] 10. § B #if(tree)chgcid » ¥ 7 in % § 3% 2
(AL T4
(B)## r}*); 3% B
Oz s & 2h9 75 - RS
(D)F#-E & - ##4% > R ATE IR pid enlA)
s T+E %1 F %67 (G wiivg ]



[A] 11. ™ 7R~ féﬂif';f/z{ HEF RARY R OF P4 ?

(A)‘?j . #% ;# (Fibonacci searching) (B)= » #% ;% (Binary searching)
(C)# B #% # (Sequential searching) (D)#e;% #=% ;2 (Hashing)

[C]12. £SQLF 2 ¥ » T 5w —“Ff % ¥ FeGROUPBY f¢ #* 2 ik ¢ &g B4t
(A) WITCH (B) INCLUDE (C) HAVING (D) SELECT

[Al13.5% = FFm it ;) 2 & f7b > [Z FFR AR & £ LT 5] f 7
(A)ZLidgz Btz 27 i 4p &t 1 4
(B)E = TR & Bltahz it
OF+ *—&i’"?w"a ’ P*‘%tm#ﬁﬂ* R R
(D)2 ERra— > ¥ 7 it 5 B

[Cl 14 g3k f - 3adp > A4 R FRETAGE @ P HFHRI RBFITH L T AR K 9
push g ; push o; push o ; push d ; pop ; push g ; push I ; push e;

(A)elgoog (B) good (C) google (D) goole
[B] 15. % & 7 zl»zjac * SET(Secure Electronic Transaction)# 3. & e F|E_F 7| @ Jﬁ ?
(A)# > 7 BFE®R2EZ 2> (OF 1 pd (D) PRFRLE A
[C] 16. ~ 7] @ —*‘ *E- AT ﬂ‘ii\f‘::;—ﬁ(Data structure) ?
(A)i= 7 (Queue) (B)3# 4 (Stack) (C)F #L B (Data base) (D) 5 ¢ 71(Linked list)
[DI 178 o pdr e sk pf > A0 N tem BB g SAE A r pEP 2 o SR pED B Q% i T 4
Vi A
(A) Proxy (B) SQL (C) P2P (D) Session
[B] 18. R ™ 71vm— fafhk h A3 R BEAHF S TR AR K LY
(A) EXT2/3/4 (B) FAT (C) NTFS (D) ZFS
(D] 19. g2 » 4T K RUEF gRIWTAPARAG Y ?
(AVEHs 5 Piefodl (B)A (©) %7 (D)3 i iR
Al 20. B . COM 2 EXEff R @ » 2 g g A H & %k a4 v ot- 22150 9
(A)iF & 2 (B)F 4% (O)F &7 (D)Hr it + 5

D121 5 B fs* >+ L+ &2 2 haat > T AR F 5 357
(A) IMAP§ 4% & @ PR 2R i Sg;w;% Loy
(B) POP3£2 IMAP ¥ & Client-Server 7
(C) IMAP ~ SMTP % POP3 % % #8 % 42 %_
(D)POP3% } % # =2 [ > 1&@ vt B ehig K

[A] 22, 1% k5e? > BN TEAY FHRHEFCHY @S F BB iza o THvm- Bt
PSR ER?
(A)iz1h 48 ¢ L = (Memory Management unit)
(B)zz 1588 = ht %7 5 B (Memory Address Register)
(C)#%F 3+ #ic B (Program Counter)
(D) & %% #% % (Virtual Machine)

[C] 23. 3 OB E R AR At 0 TR F] X3 F?
(A)F ~SLC(H & & 73) ~ MCL( % & &5 73)% TLC(= & &% 75 )= #5F 3]
(B)## 35 : SLC<MLC<TLC
O R ~ & &% 4 1 SLCKMLC<TLC
(D)7 if & Bt & A

L3 @bt +8 % 2F % 6F



(Bl 24. 16%+12 % 1 B2 & S5 FHMT?

(A) 275 (B) 4% (C) 81t (D) 16

[A125.% 2 ehid 732 > T A)im ¥ 3 L CHRES | e 2R 9
(A) Excel (B) CSS (C) XML (D) HTML

[B] 26. 12 {2 = 1&4Y ‘o = 2 fir = % (Diode Clampers) T B ° C
Yot WETR 0 F N 50 ~10 V23 gt R 1
NERR Y ¥ +
(A) 100V Vi RL Vo
(B)-7~3V ®
(C)-3~7V _ 3 T ~
(D) 3~10 V

[D] 27. & - A i = #&48(Zener Diode) :25°CPF# T R 515 Vo &

()35 *C (B) 45 °C (C) 60 °C

[ ] 28, B>t # 4F A - 148 (Schottky Diode) 2 14+ » T 7| 4cit i@ -*Ff 32

(A)if 2 = faM it o @ LE B 2 B
B)$> W Reesgp i 7 g 4 0 BF L FE R
(O TR 9503V
IDERT S EF TR IR ST

[D] 29. & iF 2 it £ B(Full-Wave Rectifier)2. &t 3% & 3 35 » %] )
[

1 31 1

(A) Vavg: EVp (B) V, g Z ©) Vav ;Vp

[C] 30. ”}5 B >tBITR & %8 (npn) 2 4xit > T 74cit @ -ﬁ"ﬁ ;ﬁ.‘?
(AR HE-5E ~ AiE-R1REG F 58w i
B)§ ABT EHT%F 50 7 i EE A
O tetefr® 1 (T2 T &l > I = Bpclp

(D)- %BITZ 2 RH & $#Ppc § "EFHo EATH = 7 H 4
h B
W PP

[A2“B]31. - BIT® &2 i1 (TR B4+ Bl P 272 F F
WEr&fcw > F RV, bR rAd 4 2 205k
LR AR L P ?

(A) 100 pA (B) 150 uA
(C) 175 pA (D) 200 pA

(D] 32. F- BJT\LBH"}Q/’}@E’?%@\L 24+ @] oo ¥
Bpc=100 » &KV, ?
(A)2V
(B)43V
(O FAY
(D)85V

85 0.02%/°C> & #F TR

(D) 70 °C

TRIBEEV, bt’ﬁga]%;ﬁ@‘léﬁ_
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[C]33.% - a:vs » CMRR=2000 ~ £ $ & Acyy = 0.2 ~ #ij » T/RA 5] 5200 pV ~ 100 pV >

TR
(A) 39.97 mV (B) 40 mV (C) 40.03 mV (D) 40.06 mV
(D] 34. 2+ T & 1 = & #4873 < F(Common-Emitter Amplifier) T 414 » T 5 fcit v 5 357
M3 84 5 (B)be » 4185 BT 5 7 4B T AH X
O)% & inH & (D) 21 &2 ~ &R e AP
[B] 35. B >+ i£ & *F $t(Darlington Pair) = 2 SH1&*E48 % > T 7 fcit o L Fa 7
(A)ﬁi%l » PR FiE (B)™ 7 5 Mpeff £ Br g
OF TRH £ (D) & 4

[A] 36. B >t < W2 Acit 0 T | Acit ]—,;54 %9
(A) ABFc~ Bocs b 9479 %
(B) Bagz ~ B i /& g ) gL
(C)AB#g*c+ B¥ :x L 2 44 E IR % (Crossover Distortion)
(D) C#a2c~ Bip /R gk gl

[B] 37. 5 - AB#f2e~ R BAe B 0 38 R H 2 i Vee=12V
e
(A)0.5W
(B) 0.9 W | 4F =430Q
(C)1.25W i
(D) 1.5W A\

[A] 38. 4+ B2 JFET hteic+ BEH » £V =20 VRF ~ £ 16V
v ?_. '/‘7?‘](;55 =50nA> d IP %};ul}%, Fl » —Lﬁsa] » FE_#?L:; ®
o 10kQ

I_VOLI

(A) 19.05 MQ L uF e t
(B) 20 MQ 1L
(C) 20.95 MQ 0
(D) 23.33 MQ 20O 5KQ)

[BI 39 $4JFET /i % /8 (Self-Bias) T K » % £ 1 (FBA3 RAMH B LY 1Y B o & 7 =2 pgs
P T A R ST A0
(A) Vgs = Vcs(off)/2 (B) Vgs = VGS(off)/3-4' (C)Vp =Vpp/2 (D)Vp =Vpp/3.4

[A] 40.7% - A 2 A/MOSFET » H &2/ = @Vas(th) =2 V> % Vee=8 VFF ~ ¥k 2. ID(On) =200 mA » F*
VGS:5 VB’%LID I/E'___ ‘?
(A) 50 mA (B) 100 mA (C) 125 mA (D) 150 mA

L3 E8BeH2.23%8 % 47 %26 F [; VR YT ]



[A] 41.

-M*ﬁm&fﬁéwﬁﬁﬁy

;é‘]‘\’ﬁf"f—v J%]"—" il ,}‘El,ﬁtsg{%ﬂﬁ? _‘_‘% fC %

T At R

(A) JFET# iR« EAp e BIT S SHE 4 B o 6 » 4 is
(B) JFET+ i fldc & > i » Vos & 4 1 Vps TR T 180°F 4p
(O)JFET/Ri&"T4 % T BH# £ Ay K 2301

(D) JFET# R f&3c ~ B2 $ i85 » [L4

-%é@*M%ﬂH%&#ﬁ’m‘%ﬁﬁ»’om;jm’ Voo

Yout

(7]

THOEIE D Vpp) o RV Vebr R P2
(A) 0~0 | o
B) 0~ Vpp
C©)Vpp~ 0
(D) Vpp ~ Vpp Vs =

(A)f W 3RiE B 2 By » 2
(B)f wiFE % BV %3
(O)f wHEH %+ BV 2 F K
(D) f w3238 B % * B 1Y %.z';vuyu' g%

LAr 4 Bl 2. B EE E"";c—x‘?l?’*’ﬁx -—plOOdBF’“x‘r

Fo & fed MHzen ¥ =38 ZA4F % fr 0 7T Fl4cit @ F] ?\1/{\/%
pEr 1kQ
(A0 F e~ B A i 7

BT RHE -5
(C)ﬁ?] RS 5 1kQ
(D) B g4 %% % 80 kHz Vin —

'&F’”ﬁ -BIT® &8 1 (v % pF > ﬁﬁgv}é_?/f 20.2 mA ~ SR T N %20 mA’;é“‘}\—?‘E/:‘i‘ai

Bpc # ™ ?
(A) 49 (B) 50 (C) 99 (D) 100

(A)3.98 kHz
(B) 7.96 kHz
(C) 12.58 kHz
(D) 15.92 kHz

Ly Spmu2ese R5E %07 36 8 10 5 )



[A] 48. B >4 i B2 gt > T Kt P KGR0
(A)w #2102 54p =45 & JF % 180°
(B)#* £ + 4 i % (Colpitts Oscillator)# * LCw $ 7 #&
Cre e & < F 51
D)p#I=TEL - Z@#* = aRCHH TR

[B] 49. 3 - MOSFET > #1Ipss=10mA ~ Vgsorp)=-4V > % Ves= -2 VPE » ERH T g, ?
(A) 1 mS (B) 2.5mS (C)5mS (D) 9mS

[C] 50. 4=+ BIJFET+ iRt~ BT - R RTRHEAy 5 + 12V
w7
(A) -5 0.5kQ
(B) -4
(C)-1.6
(D)-1.2 0.1uF
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